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Secondary-emission electrode, particularly for a photomultiplier.

Title (de)
Sekundér-Emissionselektrode, insbesondere flir Photovervielféltiger.
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Abstract (en)
Electrode comprising a metal base (1) and a layer (3) with high secondary emission coefficient, made from an alkaline compound of antimony,
notable in that it also comprises an intermediate layer (2) acting as a barrier layer, made from a material selected from the group formed by rhodium,
ruthenium, molybdenum, iridium, rhenium, tungsten and palladium. These various layers are preferably deposited electrolytically. These secondary
emission electrodes find application in photomultiplier tubes. Application: scintillation measurement, spectrophotometry. <IMAGE>

Abstract (fr)
L'invention concerne une électrode a émission secondaire, comprenant un support métallique (1) et une couche a fort coefficient d'émission
secondaire (3), en un composé alcalin d'antimoine, remarquable en ce qu'elle comprend également une couche intermédiaire (2), faisant office de
couche barriére, en un matériau choisi dans le groupe formé par le rhodium, le ruthénium, le molybdéne, l'iridium, le rhénium, le tungsténe et le
palladium. Ces diverses couches sont déposées préférentiellement par voie électrolytique. Ces électrodes a émission secondaire trouvent leur place
notamment dans les tubes photomultiplicateurs. Application: mesure de scintillation, spectrophotométrie.
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